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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１８８０２《低压电涌保护器（ＳＰＤ）》系列标准的结构和名称预计如下：

———低压配电系统用电涌保护器（ＳＰＤ）第１部分：性能要求和试验方法（ＧＢ１８８０２．１—２００２／

ＩＥＣ６１６４３１：１９９８）；

———低压配电系统用电涌保护器（ＳＰＤ）　第１２部分：选择和使用导则；

———低压电涌保护器　第２１部分：电信和信号网络用低压电涌保护器（ＳＰＤ）———性能要求和试验

方法（ＧＢ／Ｔ１８８０２．２１—２００４／ＩＥＣ６１６４３２１：２０００）；

———低压电涌保护器　第２２部分：电信和信号网络用低压电涌保护器（ＳＰＤ）———选择和使用

导则；

———低压电涌保护器元件　第３１１部分：气体放电管（ＧＤＴ）规范；

———低压电涌保护器元件　第３２１部分：雪崩击穿二极管（ＡＢＤ）规范（ＧＢ／Ｔ１８８０２．３２１—２００７／

ＩＥＣ６１６４３３２１：２００１）；

———低压电涌保护器元件　第３３１部分：压敏电阻（ＭＯＶ）规范；

———低压电涌保护器元件　第３４１部分：电涌抑制晶闸管（ＴＳＳ）规范。

本部分等同采用ＩＥＣ６１６４３３２１：２００１《低压电涌保护器器件　雪崩击穿二极管规范》。在技术内容

和文本结构上与ＩＥＣ６１６４３３２１：２００１相同。

ＩＥＣ６１６４３３２１：２００１规范性引用文件中所列标准虽然有些部分已被转化为我国国家标准，但转化

程度复杂，不便引用，所以本部分仍使用了ＩＥＣ标准。

为方便使用，本部分做了以下编辑性修改：

ａ）　用小数点‘．’代替作为小数点的逗号‘，’；

ｂ）　删除国际标准的前言。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国避雷器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８１）归口。

本部分起草单位：西安电瓷研究所、西安电力电子研究所。

本部分主要起草人：桑建平，秦贤满，祝嘉喜，邵晓萍。

Ⅰ
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低压电涌保护器元件

第３２１部分：雪崩击穿二极管（犃犅犇）规范

１　范围

本部分适用于电涌保护器元件（简称ＳＰＤＣ）的雪崩击穿二极管（ＡＢＤ）。设计和制造的电涌保护器

与低压配电系统、输电系统、通信网络系统相连。

本部分中的试验规范适用于单个两端ＡＢＤ。可将多个ＡＢＤ封装在一个管壳内作为单个二极管部

件。这个部件中的每个二极管都可按本部分进行试验。

本部分包含了一系列用于ＡＢＤ电性能的测试方法。本部分的测试方法用于验证或测量特定封装

设计的ＡＢＤ的额定值和特性值。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＩＥＣ６００６８　环境试验（所有部分）

ＩＥＣ６０３６４　建筑物电气装置（所有部分）

ＩＥＣ６０３６４３：１９９３　建筑物电气装置　第３部分：总体特性评估

ＩＥＣ６０７２１　环境条件分类（所有部分）

ＩＥＣ６０７４７２：２０００　半导体器件分立器件和集成电路　第２部分：整流二极管

ＩＥＣ６０７４９：１９９６　半导体器件　机械和气候试验方法

３　术语、定义和符号

下列术语、定义和文字符号适用于本部分：

注：本章定义适用于ＳＰＤＣ的ＡＢＤ，它具有对称的和不对称的电压—电流（犞犐）特性。本章定义针对单向器件而言

（见图１），如果考虑双向ＡＢＤ，第三象限的有关定义则适用于在犞犐特性曲线的两个方向。

３．１

雪崩击穿二极管　犪狏犪犾犪狀犮犺犲犫狉犲犪犽犱狅狑狀犱犻狅犱犲；犃犅犇

用于抑制瞬态电压和分流电涌电流的器件。也可以是由多个器件封装而成的具有一个公共端子的

两端二极管。

３．２

钳位电压　犮犾犪犿狆犻狀犵狏狅犾狋犪犵犲

犞犆

施加规定波形的峰值脉冲电流犐ＰＰ时，ＡＢＤ两端测得的峰值电压。

注：由于发热、反作用力或其他影响，峰值电压和峰值脉冲电流不必在时间上位置重合。也用犞ＣＬ表示。

３．３

额定峰值脉冲电流　狉犪狋犲犱狆犲犪犽犻犿狆狌犾狊犲犮狌狉狉犲狀狋

犐犘犘犕

可施加的不引起二极管失效的峰值脉冲电流犐ＰＰ的额定最大值。

注：除另有规定外，用于二极管特性的冲击波形为１０／１０００μｓ。
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